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附表 

1. IIA 族-銦-VIA 族 
編號 實驗比例 反應溫度/時間 粉末繞射結果 

1 CaIn2S4 700°C, 36hr CaIn2S4 
2 Ca2In6S11 700°C, 36hr CaIn2S4 
3 CaIn4S7 700°C, 36hr alpha,beta-In2S3,Ca3.2In6.5S13,CaIn2S4 
4 CaIn2Se4 700°C, 36hr alpha-In2Se3(major),CaSe 
5 SrIn2Se4 700°C, 36hr SrIn2Se4(major),SrSe 
6 BaIn2Se4 700°C, 36hr BaIn2Se4 
7 CaIn2Te4 700°C, 36hr 與管壁反應 

8 SrIn2Te4 700°C, 36hr 與管壁反應 
9 BaIn2Te4 700°C, 36hr 與管壁反應 
    
    

2. 鉍-銦-VIA 族 
編號 實驗比例 反應溫度/時間 粉末繞射結果 

1 BiInTe3 950°C, 24hr 
2 Bi3InTe6 950°C, 24hr 
3 BiIn3Te6 950°C, 24hr 
4 Bi4In2Te9 950°C, 24hr 
5 Bi2In4Te9 950°C, 24hr 
6 Bi8In2Te15 950°C, 24hr 
7 Bi2In8Te15 950°C, 24hr 
8 Bi3In5Te12 950°C, 24hr 
9 In3Bi5Te12 950°C, 24hr 

Bi2Te3, In2Te3 

10 Bi2In4S9 650°C, 24hr 
11 Bi3In5S12 650°C, 24hr 

Bi2S3, In2S3 

12 Bi2In4Se9 650°C, 24hr 
13 Bi3In5Se12 650°C, 24hr 

Bi2Se3, In2Se3 
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3. 過渡元素-銦-VIA 族 
編號 實驗比例 反應溫度/時間 粉末繞射結果 

1 Ti7In3S15 850°C, 60hr 
2 Ti3In7S15 850°C, 60hr 
3 Ti5InS8 850°C, 60hr 

TiS2(major), In2S3 

4 Cr2In2Se5 720°C, 36hr 
5 Cr3In2Se6 720°C, 36hr 
6 CrIn8Se13 720°C, 36hr 

In2Se3(major), Se6, Cr 

7 Co2In2Se5 720°C, 36hr 
8 Co3In2Se6 720°C, 36hr 
9 CoIn8Se13 720°C, 36hr 

In2Se3(major), Se6, CoSeO3 

   
 
4. 銅-銦-VI 族 
編號 實驗比例 反應溫度/時間 粉末繞射結果 

1 CuInSe2 850°C, 24hr CuInSe2 
2 Cu2InSe2.5 850°C, 24hr 
3 Cu3InSe3 850°C, 24hr 
4 Cu4InSe3.5 850°C, 24hr 
5 Cu5InSe4 850°C, 24hr 
6 Cu6InSe4.5 850°C, 24hr 
7 Cu7InSe5 850°C, 24hr 
8 CuIn3Se5 850°C, 24hr 
9 Cu2In3Se5.5 850°C, 24hr 

10 Cu4In3Se6.5 850°C, 24hr 
11 Cu5In3Se7 850°C, 24hr 
12 Cu2In4Se7 850°C, 24hr 
13 Cu6In4Se9 850°C, 24hr 
14 Cu10In4Se11 850°C, 24hr 

CuInSe2, CuIn5Se8 

15 CuIn5Se8 850°C, 24hr CuIn5Se8 

16 CuInTe2 850°C, 24hr 
17 Cu2InTe2.5 850°C, 24hr 
18 Cu3InTe3 850°C, 24hr 

CuInTe2 
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19 Cu4InTe3.5 850°C, 24hr 
20 Cu5InTe4 850°C, 24hr 
21 Cu6InTe4.5 850°C, 24hr 
22 Cu7InTe5 850°C, 24hr 
23 CuIn3Te5 850°C, 24hr 
24 Cu2In3Te5.5 850°C, 24hr 
25 Cu4In3Te6.5 850°C, 24hr 
26 Cu5In3Te7 850°C, 24hr 
27 Cu2In4Te7 850°C, 24hr 
28 Cu6In4Te9 850°C, 24hr 
29 Cu10In4Te11 850°C, 24hr 
30 CuIn5Te8 850°C, 24hr 

CuInTe2(major), Cu2-xTe 

 
 
5. 鋰-銦-(過渡金屬)-VIA 族 
編號 實驗比例 反應溫度/時間 粉末繞射結果 

1 LiCuIn5S8 800°C, 24hr CuIn5S8 
2 LiCuIn5Se8 800°C, 24hr CuInSe2(major), In2Se3 
3 LiCuIn5Te8 800°C, 24hr LiInTe2(major), CuInTe2 
4 LiIn5S8 800°C, 24hr In21.333S32 
5 LiIn5Se8 800°C, 24hr In2Se3 

6 LiIn5Te8 + 
(KI+KBr) 800°C, 24hr LiInTe2, unknown 

7 LiIn5Te8 + 
(CaCl2+CaI2) 

800°C, 24hr LiInTe2, unknown 

8 Li2NiIn2S4 800°C, 24hr Ni3In2S2(major),In21.333S32 
9 LiCuIn2Te4 800°C, 24hr LiInTe2, CuInTe2 

10 LiZn2InTe4 800°C, 24hr In2Te3(major), LiInTe2, Te 
   
   
6. 過渡元素-銦-VA 族 
編號 實驗比例 反應溫度/時間 粉末繞射結果 

1 Ti3InSb3 800°C, 72hr 
2 TiInSb2 800°C, 72hr 

InSb(major), In, Ti 
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3 TiIn3Sb4 800°C, 72hr InSb(major), In, Ti 
4 MnIn2Bi2 850°C, 72hr 
5 MnInBi2 850°C, 72hr 
6 MnInBi3 850°C, 72hr 

BiIn(major), Bi, Mn 

7 Zn3InBi3 850°C, 72hr 
8 Zn3In3Bi5 850°C, 72hr 
9 ZnIn2Bi3 850°C, 72hr 

BiIn(major), Bi, Zn 

    
    

7. AInX2與 AIn5X8系統 （A=Cu,Ag,Au; X=S,Se,Te） 
編號 實驗比例 反應溫度/時間 粉末繞射結果 

1 CuInS2 900°C, 36hr CuInS2 
2 CuIn5S8 900°C, 36hr CuIn5S8 
3 AgInS2 900°C, 36hr AgInS2(major), AgIn5S8 
4 AgIn5S8 900°C, 36hr AgIn5S8 
5 AuInS2 1050°C, 36hr In21.333S32 
6 AuIn5S8 1050°C, 36hr In21.333S32 
7 CuInSe2 900°C, 36hr CuInSe2 
8 CuIn5Se8 900°C, 36hr (Cu2Se)x(In2Se3)1-x 
9 AgInSe2 900°C, 36hr AgInSe2 

10 AgIn5Se8 900°C, 36hr unknown 
11 AuInSe2 1050°C, 36hr unknown 
12 AuIn5Se8 1050°C, 36hr unknown 
13 CuInTe2 900°C, 36hr CuInTe2 
14 CuIn5Te8 900°C, 36hr CuInTe2 
15 AgInTe2 900°C, 36hr AgInTe2 
16 AgIn5Te8 900°C, 36hr AgInTe2 
17 AuInTe2 1050°C, 36hr unknown 
18 AuIn5Te8 1050°C, 36hr unknown 
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